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l. Proponowany kierunek studi6w: InZynieria nanostruktur (Nanostructure engineering)

2. Specj alno6c i w ramach proponowanego ki erunku studi6w:

3. Specjalizacje w ramach proponowanego kierunku studi6w:

4. Jednostka(i) maj4ca(e) prowadzi6 kierunek:

Wydzial Fizyki, Uniwersytet Warszawski (Faculty of Physics, University of Warsaw),
Wydzial Chemii , Uniwersytet Warszawski (Faculty of Chemistry University of Warsaw)

obszar ksztalcenia: nauki Scisle

poziom ksztalcenia: studia I stopnia

profil ksztalcenia: og6lnoakademicki

form a stud i 6w (stacj on arnelnie stacj on arne), czas trwania studi 6w :

stacjonarne, 180 ECTS,6 semestr6w

tytul zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

5. Rekrutacja:

zal4cznik Az

A1. Wymagania stawiane kandydatom (wymagane dokumenty)

A2. Warunki i tryb rekrutacji

A3. Zasady odplatnoSci

,{4. Przewidywana liczba student6illimit przyjee

6. Opis studi6w:

zal4cznik B:
B1. Cele ksztalcenia

82. Efekty ksztalcenia

83. Program studi5w

7. lnformacja o jednostce prowadzqcej studia:

zal4cznikCz
C l. lnformacja o minimum kadrowym

C2. Informacja o infrastrukturze zapewniaj4cej prawidlowq realizacjE cel6w ksztalcenia

C3. Informacja o dostgpie do biblioteki wyposazonej w literaturE rwi4zanqz nowym kierunkiem

C4. Informacja o prowadzonych przez jednostkp badaniach naukowych w dyscyplinie lub
dziedzinie rwi4zanej z nowym kierunkiem

C5. Informacja o liczbie student6w stacjonarnych i niestacjonarnych oraz proporcji na kaZdych
prowadzonych przez jednostkg studiach oraz udokumentowanie (dla studi6w stacjonarnych), 2e

co najmniej polowa progrzrmu ksztalcenia jest realizowana w postaci zajgi dydakfycznych
wymagaj4cych bezpo5redniego udzialu nauczycieli akademickich i student6w

8. Kosztorys studi6w zawierajqcy kalkulacjg koszt6w i wysoko66 oplat na studiach platnych

Studia bezplatne

9. Uchwala(y) rady v,,ydziatulrad wydzial6w/rady migdzywydzialowej jednostki organizacyjnej
wnioskuj4ca(e) do Senatu UW o kierunek studi6w oraz Porozumienia:

zal4cznik E:

El. Uchwaty
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ZALACZNIK A

Al. Wymagania stawiane kandydatom
Spelnienie wymog6w rekrutacyj nych.

A2. Warunki i tryb rekrutacji
Zasady rekrutacji zostaly okreSlone w Uchwale

podpis Dziekana (6w) /Kierownika (6w)
podstawowej jednostki organizacyjnej

Rady Wydzialu nr 12/201012011 z dnia t7.01.20t1 r

Zalqcznik nr I
do Protokolu posiedzenia Rady Wydziatu Fizyki UIT

z dnia 17 stycmia 201I r.

Uchwala Rady Wydzialu Fizyki tIW
Nr l2l20l0/2011

z dnia 17 stycznia 2011 r.
w sprawie zasad rekrutacji na wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

w roku akademickim 2012/2013

- na studia I stopnia na kierunku: Firyka
- na studia I stopnia na kierunku:Fizyka, studia indywidualne
- na studia I stopnia na kierunku: Fizyka, specjalno56 nauczycielska
- na studia II stopnia na kierunku: Fizyka
- na studia II stopnia na kierunku: Fizyka, studia indywidualne
- na studia I stopnia na kierunku: Astronomia
- na studia I stopnia na kierunku: Astronomia, studia indywidualne
- na studia II stopnia na kierunku: Astronomia
- na studia II stopnia na kierunku: Astronomia, studia indywidualne
- na studia I stopnia na kierunku: Makrokierunek, lnzynieria nanostruktur
- na studia II stopnia na kierunku: lnZynieria nanostruktur
- na studia I stopnia na kierunku: Zastosowaniafiryki w biologii i medycynie
SpecjalnoSci:
Optyka okularowa
Fizykn medycma
Neuroiffirmatyka
Biofizyka molekularna

TET WARSZ
WYDZIATU F


